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コバルトドープ酸化亜鉛にについ
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電解析出による新規機能性遷移金属ドープ酸化亜鉛薄膜の合成

Thermal conversion
450℃, 1 h 

Under atmosphere

Co-doped ZnO 
thin films

Zn-Co TPA MOF

電気化学的自己組織化

金属有機構造体(Metal 
Organic Frameworks, MOF)など

新規薄膜材料の電解析出

遷移金属ドープ酸化亜鉛薄膜

・電極触媒
・磁性半導体
・太陽電池
などへの応用
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